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摘要(译)

用于EIT成像的系统包括用于定位在患者身上并测量阻抗分布的电极阵
列，数据输入单元和计算单元。电极阵列包含耦合到电极阵列的视觉辅
助，用于在视觉上指示至少一个电极的位置，数据输入模块接受描述视
觉辅助的位置的数据条目，并且计算单元计算个体的位置相对于患者身
体的电极，并为图像创建算法提供校正。用于EIT成像的传感器装置可包
括电极阵列，其可连接到包括数据输入单元和计算单元的EIT成像系
统。 EIT成像方法可以采用系统或传感器设备。
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